一、标的清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	半自动台阶仪
	1
	套
	核心产品

	2
	HMDS真空系统预处理系统
	1
	套
	/

	3
	防爆冰箱
	1
	台
	/

	4
	尘埃粒子计数器
	2
	台
	/

	5
	温湿度计
	3
	台
	/

	6
	手动四探针测试仪
	1
	台
	/


二、技术要求

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	半自动台阶仪
	（一）用途：

用于金属膜层的膜厚测量。
（二）设备基本指标要求

1、主机结构：一体式台阶仪（非台式），设备主体花岗岩龙门架结构，低热膨胀，低重心，自隔震。具备最佳的测量稳定性和设备稳定、耐用性；

2、测量方式：采用直动式探针检测结构，无中间机械传动环节，具有可靠稳定的高重复性；

3、台阶高度重复性：≤0.6nm（1μm的标准台阶重复测量30次标准偏差）；

4、单次最大扫描长度：≥55mm（不拼接）；

5、垂直方向的扫描范围：≥80μm；

6、测试垂直分辨率：≤0.1nm（满量程）； 

7、样品台运动方式：（X/Y），旋转（RZ）电动控制，XY移动载物台行程，X≥160mm行程,Y≥160mm行程；样品台直径尺寸：≥305mm；

8、平台吸附方式：真空吸附；

9、XY样品台重复性：≤±5μm；

10、Z轴样品台行程：≥10mm；

11、探针压力：最小压力≤0.8 mg，最大压力≥45mg，能精确控制探针压力，保证在不同力下不破坏样品；

12、载物台可装载晶圆尺寸：≥305mm；

13、单次扫描最大采集点数：≥1,800,000；

14、单次扫描速度：5um/s - 50um/s；

15、线性位移传感器（LVDT）：仪器配置至少一个高性能的线性位移传感器（LVDT）,保证仪器稳定性，数据重复性和可靠性。

	2
	HMDS真空系统预处理系统
	（一）用途：

改善光刻胶与基板的黏合性，降低 HMDS 处理后的基板接触角，减少光刻胶用量。

（二）设备基本指标要求

1、控制界面：采用PLC 搭配7寸触摸屏控制系统；
2、控制模块：作为系统核心，能够精准控制各个模块的动作和时序；
3、内胆材质：选用316L不锈钢材料制作；
4、密封装置：密封条采用高温硅胶制作；
5、加热装置：加热器采用 SUS304被覆无尘化 SHEATHED HEATER；
6、控温：控温范围为 RT+10℃ - 200℃，温度分辨率达到 ≤0.2℃，温度波动度≤±1.5℃；

7、底部结构：配备万向移动福马一体承重脚轮；

8、温度传感器精度：精度达到 ≤±1%，

	3
	防爆冰箱
	（一）用途

用于低温存储。

（二）设备基本指标要求

1、温度范围：-10°C～-30°C可调节；
2、微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警； 

4、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
5、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

6、内藏式蒸发器设计，不锈钢内胆，制冷快，门衬采用防静电材质，安全防护，永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

7、具有中国防爆认证、欧盟ATEX防爆认证；
8、温度均匀性：全温区温度均匀性≤±5℃。

	4
	尘埃粒子计数器
	（一）用途

用于检测无尘室车间空气洁净度
（二）设备基本指标要求

1、检测范围：100级～30万级；

2、检测周期：1min～15min(15档）；
3、存储：大容量储存器，最多可存储≥26万条数据；存储数据可换算成m³和ft³；
4、报警显示：可任意选择通道报警显示；
5、自净时间：≤10min；
6、按95%置信度（UCL）计算且数据报告；
7、显示：≥480×320高分辨率大屏幕彩色液晶显示；
8、工作环境：温度0～35℃，相对湿度≤75%；
9、电源：锂电池，连续工作测量8个小时以上；USB充电；

	5
	温湿度计
	（一）用途

用于测试洁净室的温湿度，以数字形式显示室内的温湿度。
（二）设备基本指标要求

1、测量范围： 温度：-20～60℃   湿度：0～100%RH；
2、分辨率： 温度：± 0.1℃   湿度：1%RH；
3、测量精度： 温度：±0.3℃    湿度：±3%RH；
4、工作环境：温度：0～50℃；湿度：＜85%RH；
5、显示功能：温度/湿度同时显示；
6、电源：3.7V 锂电池；

	6
	手动四探针测试仪
	（一）用途

用于半导体材料电阻性能测试。
（二）设备基本指标要求

1、测量范围：电阻率：10-5～105 Ω.cm(可扩展)；方块电阻：10-4～106 Ω/□(可扩展)；电导率：10-5～105s/cm；电阻：10-5～105 Ω；

2、可测晶片直径：140mmX150mm；200mmX200mm；400mmX500mm；

3、可测晶片厚度：≤3mm

4、恒流源：电流量程分为1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA六档，各档电流连续可调；
5、数字电压表：量程及表示形式000.00～199.99 mV；分辨力：10μV；输入阻抗＞1000MΩ；精度：±0.1% ；显示：四位半红色发光管数字显示；极性、超量程自动显示；


注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。

